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产品特点 

   ● 双极锁存型霍尔效应传感器 

● 宽的工作电压范围: 2.5V~24V 

● 高灵敏度，Bhys=40Gs 

   ● 工作温度：-40℃~+125℃ 

   ● 封装形式: SOT23-3L ，SIP3L(TO92S)  

 

典型应用 

● 电动工具 

● 流量计 

● 阀门和电池阀状态检测 

 

● 无刷电机和传感器 

● 接近开关 

● 转速表 

 

 

产品概述 

TX5180是一款集成霍尔效应传感器，主

要应用于各领域位置状态检测。其采用了先进

的BCD工艺，内部包含了电压调整器，斩波信号

放大器，温度补偿电路，施密特触发器、开漏

输出以及反向保护器件，输出端过压和过流保

护电路。内置的电压调整器使其具有宽的工作

电源输入范围。 

北极（N）足够的磁场强度垂直作用于芯片

表面，将使输出端输出低电平，而南极（S）足

够的磁场强度将使输出端输出高电平。即当

B>Bop 时，输出端管脚是闩锁低电平；当

B<Brp 时，输出端输出进入高电平。 

 

管脚定义 

 

 
图1 

 

图 2 
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表 1 

管脚序号SOT23-3L 管脚序号 SIP3L 管脚名称 功能描述 

1 1 VCC 电源电压 

3 2 GND 地 

2 3 OUT 开漏输出 

 

功能框图 

 

 

图 3 

 

极限参数

表 2

 

Note1: 最大绝对额定值是指超出该值的元器件寿命可能被削弱。 
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电特性(TA=25℃) 

表 3 Vcc=12V，Temp=25℃除特殊说明 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

Vcc 电源电压  2.5 - 24 V 

VOL 输出低电平电压 Iout=20mA,B>Bop - 250 400 mV 

IOH 输出高电平漏电流 VOUT Hi-Z - - 1 uA 

Icc 电源电流 输出开路 - 2.4 5.0 mA 

Tr 输出上升时间 RL=1KΩ，CL=20pF - - 0.2 us 

Tf 输出下降时间 RL=1KΩ，CL=20pF - - 0.5 us 

Fsw Bandwidth - - 10 - KHz 

 

ESD防护  

Human Body Model(HBM)测试，执行标准: AEC-Q100-002 

表4 

符号 参数 最小 最大 单位 

Vesd ESD-Protection -7 +7 KV 

 

磁场参数 

表 5 

符号 参数 最小 典型 最大 单位 

Bop 工作点 +5 - +35 Gauss 

Brp 释放点 -35 - -5 Gauss 

Bhys 回差 - 40 - Gauss 

 

测试电路图 

 

图 4 
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磁电转换特性 

 
 

图 5 

 

丝印信息 

 
图 6 
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封装信息 

 

http://www.txsemi.com/


                            TX5180 
 http://www.txsemi.com                       高灵敏度锁存型霍尔位置传感器 

Ver1.1 6 Mar,2023 

 

 
图 6 
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